SF.C 2109 M SF.C 2209,SF.C 2309

FIVE—VOLT REGULATORS
REGULATEURS DE TENSION 5 V

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS {See § absolute maximum ratings)
VALEURS LIMITES ABSOLUES (Vair § limites absolues)
Operating junction P \
T Package temperature range Storage temperature V) Omax.
ype Baortier Gamme de température Température de stockage
jonction de fonctionnement| v) w) (A)
SF.C 2109 M TO-39 —55°C, +150°C —65°C, +150°C 35
SF.C 2109 RM | TO-3 —559°C, +150°C —65°C, +150°C 35 'UE UE
S 23
=8 -
SF.C 2209 TO-39 —25°C, +150°C —65°C, +150°C 35 _g § _E_ §
23 2§
SF.C 2209 R TO-3 —25°C, +160°C —65°C, +150°C 35 gé 2.
g% &%
SF.C 2309 TO-39 Q0°C, +126°C —65°C, +150°C 35 £3 £3
SF.C 2309 R TO-3 0°C, +126°C —65°C, +150°C 35
Genera! description Description générale
The SF.C 2109 M is a 5V regulator fabricated on a Le SF.C 2109 M est un régulateur 5V 3 structure monolithi-
single silicon chip. [t is designed for local regulation que. il est conseillé pour la régulation locale dans les sous-
ou digital ogic cards. ensembles logiques.
in TO-38package it can deliver output currents in En boitier TO-39,il peut délivrer un courant supérieur a

excess of 200mA if adequate heat sinking is provided.
With TO-3jpower package the available outputcurrent
is greater than 1A.

200mA avec un radiateur adéquat.

En boitier TO-3 /e courant de sortie disponible est supérieur
a 1A.

This regulator is essentially blow-out proof. Current
limiting is included and thermal shut down is provi-
ded to keep the IC from overheating. If internal
dissipation becomes too great, the regulator will shut

Cg régulateur est particuliérement bien protége des destruc-
tions. 1l est doté d’une limitation de courant et d'une protec-

tion thermigue ramenant la tension & 0 si Ja dissipation

down to prevent excessive heating. devient excessive.
Definition of terms Définitions terminologiques
- LINE REGULATION : -REGULATION EN FONCTION DE LA TENSION D'ENTREE:

The change in output voltage for a change in the
input vottage. The measurement is made under
conditions of low dissipation or by using puise
techniques such that the average chip tempera-
ture is not significantly affected.

- LOAD REGULATION :

The change in output voltage for a change in load
current at constant chip temperature.

-MAXIMUM POWER DISSIPATION :
The maximum total device dissipation for which the
regulator will operate within specifications.

Variation de la tension de sortie pour une variation de la
tension d’'entrée. La mesure est effectuée dans des condi-
tions de faible dissipation ou en utilisant une technique
impulsionnelle telle que la température moyenne de la
pastille de silicium ne soit pas affectée de fagon significative.
- REGULATION EN FONCTION DE LA CHARGE
Variation de la tension de sortie pour une variation du cou-
rantde charge, la température de la pastille de silicium restant
constante.

- PUISSANCE DISSIPEE MAXIMALE :

Puissance totale dissipée dans le circuit au-dessus de laquelle
Je régulateur cesse de fonctionner & I'intérieur des spécifi-

cations.

THOMSON - CSF

ORRBION_ SEMCONDUCTEURS,
EEeSEISERn

74-12 1/15
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SF.C 2109 M, SF.C 2208, SF.C 2309

PIN CONFIGURATIONS

BROCHAGES
!,.. -
TO-39 (CB-7) Bottom view TO-3 (CB-19) Bottom view
METAL CAN Vue de dessous METAL CAN Vue de dessous
: Boitier métal 9

Boitier métal

1 _Unregulated input
Entrée non régulée
7 13 2-Regulated output
Sortie régulée

= Regulated output
Sortie régulée

3-Ground
% Masse
i < Unregulated input
1 1 *Entrée non régulée
i Ground connected to case Ground connect}e’d to case
i La masse est reliée au boitier La masse est reliée au boitier
r Schematic Principai features
Schéma électrique Données principales
Input
Entrée
Q19
— Fixed voltage regulator requires no
external components for adjusting.
~— Can provided other vaiues of reguiated
< voltage-above 5V using separate, bias
> R
resistors.
- o Qutput
Sortie — Specified to be compatible, worst case,
with TTL and DTL.
— Régulateur série a tension fixe, sans élements
d’ajustage extérieur.
— Possihilité d'obtenir des tensions régulées
supérieures 3 5V & l'aide de résistances de
: ba polarisation extérieures.
6,3V
— Spécifié pour étre compatible, dans les pires
cas, avec les alimentations des circuits TTL et
DTL.
Ground
by Masse
2i15
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SF.C 2109 M, SF.C 2209, SF.C 2309

TYPICAL APPLICATIONS DIAGRAMS
SCHEMAS D’APPLICATIONS TYPIQUES

HIGH STABILITY REGULATOR*
REGULATEUR GRANDE STABILITE

c1re
2,2uF
Input ,_'
Entrée
\@
1
12 o O Output
Sortie
3 [—1 Vg=10V
2 Ra*
:> 510k§2
< 0,5%
]
3t
j" fauF
c2
100pF
LR37 by B2X 46
S0k M62V
1 0,005%
30k§2 - —

B

+ Regulation better than 0,01 % load tine and temperature can be

obtained.
Ce circuit permet d’obtenir une régulation meilleure que 0,01 % en fonction
de la charge de la tension d’entrée et de la température,

+ Determiines zener current. May be adjusted to minimize thermat drift.
Détermine le courant de zener. Peut étre ajustée pour rendre la dérive thermique
minimale.

++ Solid tantatum
Condensateur au tantale

+ High stability resistors

Résistances haute stabilité

CURRENT REGULATOR
REGULATEUR DE COURANT

FiXED 5V REGULATOR
REGULATEUR FIXE S V

Input Output
Entrée Sortie
5V

Cq* cpe
G22uFl >

Required if regulator is located an
appreciable distance from power
supply filter

Nécessaire lorsque le réguiateur se trouve
4 une distance appreciable du filtre de
I'alimentation.

** Although no output capacitor is
needed for stability it does improve
transient response
Bien que cettr capacité ne soit pas neces-
saire puur fa stabilité, elle améliore fa
réponse transitaire.

ADJUSTABLE QUTPUT REGULATOR
REGULATEUR A TENSION DE SORTIE AJUSTABLE

Vo
lnput Input ~_ o 1 2
Entrée Entrée |
L Output
< Sortie
O ZZ;LF Y
o Cq <
Output 0.22uF = :‘2”
Sartie s

* Determines output current
Détermine le courant de sortie

3415
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SF.C 2109 M, SF.C 2209

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

(Notes 1, 2)

- VALUES
PARAMETERS SYMBOLS T CONDITIONS VALEURS UNITS|
P, MBOLE. 7
ARAMETRES SYMBO. S' MESURE MIN.E TYP. [MAX. UNII'ES!
- >, ! ‘
‘! y = 25°C 47 ./ 505| 53
! |
QOutput voltage range v | v
Domaine de tension de sortie 0 ‘ .
L7 < Vi 2BV
‘ TV oa Vi 25 3 46 | 54 ‘
| 1 BmA < g <200 mA, P<2W !
; i — . |
| ‘ ‘ T ;
Line regulation | - i ! i !
Coefficient de regulation KV] ; Vi« 25V ! i 4 i 50 | o
en fonction de la tension d'entrée i lj - =250C ! " !
| I !
- SRS U I S
i ; | i
Load regulation | 3 N 9500 ' | i
I Coetficient de réguistion KVO [ - i 20 i 50 ¢ my
en fonction de Ja charge ! BmA < i < 0,6A ‘ ¢ i
' I ; I
1 * \ \
[ _ N : - - ‘L [ .
! i
Quiescent current ' | v . N ! | |
Courant de repos ‘ {B : TV o V) g 28V ! 5,2 10 | mA
; | ; .
; | ! o
! | !
; TV LV L 2BV ;
Quiescentcurrent change i L 1 .
Variation du courant de repos fi g’ | T T T - *P B EJ mA
]
] i ; . :
‘ i PBmA ¢ 1o < 200 mA P08
| ! * ‘
! T — o I
' . | |
| ! ;
I Qutput noise voltage by 10Hz ¢ f g T00KHz :
| Tension de bruit er sortie , NO tamb = - 25°C 40 uV
I
J—— —— i T +- — i -
Long term stability K i
Statsitite dans fe temps VH | 10 mv
: |
N i - [,
NOTE 1 Unless ctherwise specified, these specifications apply for =55°C < % .- : 160°C /SF.C 2109 M},
—26°C 1 < T150°C(SFL2209), V) == 10V, I = 0,1A :
Sauf indication contraire, ces spécitications sont appticables pour  FEOC x Yy <L IS0 OC(SF C 2109 M,
=259CsT 4 150°CISF.C2209), V= 10V, I = O 14.
NGTE 2 =159C/W {1yp.)
215



SF.C 2109 M, SF.C 2209

Power dissipation (W)

Input-output differential (V)
i Puissance dissipée

Output impedance (£2)

Impédance de sortie

MAXIMUM AVERAGE POWER DISSIPATION
PUISSANCE MOYENNE DISSIPEE MAXIMALE

10

——  Infinite heat sink
Radiateur infini

— X\

I =
Wakefield heat sink — \{

Radiateur usgqy[
No heat sink

o1 Sans radiateur

"5 50 75 100 125 150

Ambient temperature (¢ C}
Température ambiante

DROPOUT VOLTAGE
DIFFERENCE DE TENSION ENTREE-
SORTIE MINIMALE

2,5 T

T
,;

—p-

Différence de tension Entrée-sortie
1

o
(4]

&
—
_6,_,
e

3
3
b3
&\
|
(=)
X

!

:Vo<100mV1 [ l

]
75 50 -25 0 25 50 75 100 125150

Junction temperature (¢ C)
Température de jonction

OQUTPUT iMPEDANCE
IMPEDANCE DE SORTIE

10 - —
= =3v| = 10V 3
— Taymp= 25¢C]
S S

169

10! o =

0 =

102

10 100 1k 10k 100k M

Frequency (Hz)
Fréquence

Output current (A}
Courant de sortie

Ripple rejection (dB}

Taux de filtrage

)

Output voltage (
Tension de sortie

PEAK QUTPUT CURRENT
COURANT CRETE DE SORTIE

5 10 15 20 25 30 35
Input voltage (V)
Tension d'entrée

RIPPLE REJECTION
TAUX DE FILTRAGE

100 /“ I

J - -589C

80 [t = 26°C { \

| smemee? D,

1 = 1509C

60 \
40F1lo = 200mA \\

Vi = 1ov

AV| = 3Vpp ]

LYt = ;

2
10 100 1K 10K 100K ™
Frequency (Hz)

Fréquence

OUTPUT VOLTAGE
TENSION DE SORTIE

5.1 T
- \ ]
5 \‘ 4‘—J
!
a9 f
| | | Do
i i ! B
Vi~ 10V ! '
1o = 20mA ‘1 L

]
-u75 .50 -25 0 25 80 75 100125150

Junction temperature {°C)
Température de jonction

515
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SF.C 2109 M, SF.C 2209

QUIESCENT CURRENT
COURANT DE REPOS

T T T

j I Vi o= 10v
“
i

= -
o = 200mA \
I T

Quiescent current (mA)
Courant dérobg vers la masse

| “ ‘

<75 50 -26 0 25 50 75 100 125150
Junction temperature (°© C)
Température de jonction

Quiescent current {mA)

QUIESCENT CURRENT
COURANT DE REPOS

6 T T T
[ ‘ o = 200mA

s .
%
£
K
I
g
L
Q
o
8
hS]
IS
S
3 = 150°C |

s P

5 10 15 20 25

input voltage (V)
Tension d'entrée

OUTPUT NOISE VOLTAGE
TENSION DE BRUIT DE SORTIE

1 T T T IIT]
I = 250C7]
~ CL=0 ]
,
2 ! ]
1S
2
: N
~ ™
m§ I ..ll
s 09
p=arY
o
> g
@ .Q
L8
S c
zR |
i
|
00111 |
10 100 1k 10k

Frequency (Hz}

Fréquence

&6/15
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SF.C 2109 RM, SF.C 2209 R

ELECTRICAL CHARACTERISTICS  (Notes 1, 2)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

VALUES

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS vaLEume  |UNITS
PARAMETRES SYMBOLES
MESURE MIN.| TYP. | MAX. UNITES
tj = 125°C 47 | 505 53
Output voitage range V] v
Domaine de tension de sartie o]
7 <
V g V] <25V 45 54
BmA < lo < 1A ,P<20W
Line regulation 7V V| < 25V
Coefficient de regulation K < V| %=
en fonction de la tensian d'entrée Vi 1. — +25°C 4 50 mV

Load regulation
Coefficient de régulation KVO t] = +25°C 50 100 mV

en fonction de la charge 5mA < 10 « 15A
< = U

Quiescent current | B
Courant de repos 3 TV o<V €25V 5.2 10 mA
i
7V g Vi g 25V 0,5
Quiescent current change T A
Variation du courant de repos At e e m !
BmA < lo g 1A 08

Output noise voltage 10Hz ¢ f < 100KHz !

\
Tension de bruit en sortie NO 40 uVv o,
i tymb = 125°C 1
* - B i
Long term stability K !
Stabilité dans le temps VH ‘ 10 mV i
- I 1

NOTE 1 - Unless otherwise specified, these specifications apply for -65°C < 1j < * 150°C (SF.C 2109 RM!,
-25°C < tj < *+B0°C(SF.C2209R}V| =10V, o= 0,5A.

Sauf indication contraire, ces spécifications sont applicables pour —65°C =L i < +150°C (SF.C 2109RM),
—259C< ;< H1BOTISF.C 2209RIV) = 10V, Ig = 0,5A.

NOTE 2 - Rty J-case =3°C/W (typ.)

7/15
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SF.C 2109 RM, SF.C 2209 R

Ripple rejection (dB)

Power dissipation (W)

Puissance dissipée

Input-output differential (V)
Différence de tension entrée-sortie

Taux de filtrage

MAXIMUM AVERAGE POWER DISSIPATION
PUISSANCE MOYENNE DISSIPEE MAXIMALE

50 1
Infinite heat sink
Radiateur infini
26 —

1 No heat sink -

Sans radiateur

25 50 75 100 125 150

Ambient temperature {°C)
Température ambiante

DROPOUT VOLTAGE
DIFFERENCE DE TENSION
ENTREE-SORTIE MINIMALE

Output current (A)
Courant de sortie

Output voltage (V)
Tension de sortie

2,5 v
! l g = 1A VT T
| 1o = 500mA
20— ~
1,5 —
-y :\\
- ™~ _—
1,0 e
1o = 200mA L T~
05

AVo < 100mV

1
—*—-t—lo = 20mAZT
|1 g =0

JIJ

0
<76 50 -26 0 25

50 75.100.125,150

PEAK OUTPUT CURRENT
COURANT CRETE DE SORTIE

5 ‘0 15 20 25 30 35
Input voltage (V)
Tension d’entrée

DROPOUT CHARACTERISTIC
CARACTERISTIQUE DE DECROCHEMENT

Junction temperature (° C)
Temnpérature de jonction

RIPPLE REJECTION
TAUX DE FILTRAGE

100

/7 tj = -55°C
80|y = 250C =S X

\,
1 = 1500C

60 \ \
40t 15 = 200mA \

V) = 1oV

AV = 3Vpp
20 .

10 100 1K 10K 100K 1M

Frequency (Hz)
Fréquence

Output impedance {$2)
Impédance de sortie

55
L 1 liwo=1a
5,0
/A
4,5% b} /'
4 = 1500c/
/ tj = -559C
LA
5 6 8
Input voitage (V)
Tension d’entrée
OUTPUT IMPEDANCE
IMPEDANCE DE SORTIE
101
=Vi = 1ov 3
tamb - 25°C-
— 1
+
100, ,/
- 7
7
//
10-1 g = 20mA_ /A
I e L ll
o
1o = BOOMA
} T
o

10 100 1k 10k 100k ™

Frequency {Hz}
Fréquence




SF.C 2109 RM, SF.C 2209 R

Quiescent current (mA)
Courant dérobé vers la masse

Noise voltage (u\Mh/Hz)

Tension de bruit

QUIESCENT CURRENT QUIESCENT CURRENT
COURANT DE REPOS COURANT DE REPOS
6,0 T T 8.0 1T T
; Vi = 10V ‘ : 1o = 200mA
- 4 - - Lo g
i : ‘
0 56—+ = 250C | |

/
d 1j;—-55°C
Y T

R/ ST

N

Quiescent current (mA)
Courant dérobé vers fa masse

||t = 1500C ;
1 ! ’_*/ ‘
{ i
anl | ac j; || i
‘Z75 50-26 0 25 50 75 100125 150 75 10 15 20 25
Junction temperature {° C) Input voltage (V)
Température de jonction Tension d’entrée
OUTPUT NOISE VOLTAGE OUTPUT VOLTAGE
TENSION DE BRUIT DE SORTIE TENSION DF SORTIE
1,0 5,1
'y = 25°C ]
cL =0 [ ~
N — \
> N
~ 5,C N
N &8
™ 23
0,1 Q 8 !
-
=3 b~
ag a9
2§
O~
vy - 10V
10 = 20mA
0,01 45 .
10 100 1k 10k "75-50 -25 0 25 50 75 100125 150
Frequency (Hz) Junction temperature (°C)
Fréquence Température de jonction

9/15
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SF.C 2309

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Notes 1,2)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS YALUES — uniTs
PAR RE. YMBOLES
AMETRES S MESURE MIN T TYP. | MAX. UNITEj
I | |
t,— = +25°C 4.8 ! 505 | 52 ‘
Output voltage range Vv _ ; o
Domaine de tension de sortie 0 I | ) A] v
7V Vi« 25V
s Vs ) 1,76 | 5,25
5mA < Ig « 200 mA P<2W i

R . . ,%,,A 4 A

Line reguiation .
Coefficient de regulation Vi -V L 25V
en fonction de la tension d'entrée t = +26°C

~

~

<
A

Load regulation
Coefficient de régulation KVO 1. = +25°C

20 50 mV
en fonction de la charge

5mA < 1o <; 0.5A

| \

Quiescent current | , ,

Courant de repos IB TV g V| g 2BV 5,2 10 mA
7V g Vg 28V | 0,5

Quiescent current change . !

Variation du courant de repos Aig) t mA
5mA < 1g < 200 mA ; 0,8

e |
|
Qutput noise voltage v 10Hz ¢ T < 100KHz
Tension de bruit en surtie NO tamp = +25°C 40 uVv
Vd
Long term stability K
Stabilité dans le temps VH 20 mV

NOTE 1 - Unless otherwise specified, these specifications apply for 0°C « tj < +1256°C V=10V, ipo = 0,1A.

Sauf indication contraire, ces spécifications sont applicables pour 0°C &  tj  HI25°CV) = 10V, /g = 0.1A.

NOTE 2 - Ry J-case =15°C/W {typ.)

10/15
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SF.C 2309

MAXIMUM AVERAGE POWER DISSIPATION PEAK QUTPUT CURRENT
PUISSANCE MOYENNE DISSIPEE MAXIMALE COURANT CRETE DE SORTIE
10 3 T
I Vo = 45V
— T T T T — -
z | _ _.1 __Infimite heat sink, < / '
fod B’aldl.:tehlr infini b 2 _tj = “5oC
<] 5 K
B ‘§ E’ 5 7 \\
%? 1 5. 4 \ —]
2T °T
R £x ™~ N
& ~—
=2 -
g2 38 1 = 125oC
ad ~
No heat sink 2 N\ \ |
Sans radiateur b
0.1 L | 0 |
25 50 75 100 1256 150 5 10 15 20 25 30 35
Ambient temperature (© C} Input voltage {V)
Température ambiante Tension d’entrée
DROPOUT VOLTAGE RIPPLE REJECTION
DIFFERENCE DE TENSION ENTREE-SORTIE MINIMALE TAUX DE FILTRAGE
2,5 T 100
‘ I
2 Vi 1(;0 \Y A
. Vo < m
>8 .
z8 = ,_‘/ \ tj = 25°C
ER 80 —
=S T
- 2 PSRN
[z =
st 15 = <IN tj = 125°C
S =4
55 ~7 25 l \
k) D
v . @ —
3% I ;m\* ~ %E !
28 o =-om P— £8 40|—lo = 200mA—- N
a& 0,5 1o = 20mA o =0 — Vi = 10V
b
£3 ‘ l " /V| = 3Vpp -
0 | 20 | I
0 25 50 75 100 128 10 100 Tk 15k 100k ™
Jungtion temperature (°C) Frequency (Hz)
Température de jonction Fréquence
OUTPUT IMPEDANCE OUTPUT VOLTAGE
IMPEDANCE DE SORTIE CENSION DE SORTIE
1
10 =%V, - 10v 3 &1
tamb= 25°C]
a _ \\
= >
B 100 ! W = N
g3 10 + 7 ve B
Y ¥ F— =2 T~
o e v A
B2 } F~— =39
oy QO
E 3 // : 2 1
< 23
§.§ 101 Io = 20mA / 4 g—g 49 | —
58 ! = 38 I
o= —11p = 500mA _ vy = 10v |
- lo = 20mA
102 ] 4,8 l
10 160 1k 10k 100k M ] 25 50 75 100 125
Frequency (Hz) Junction temperature (¢ C)
Frégquence Température de jonction

11/15
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L

SF.C 2309
QUIESCENT CURRENT QUIESCENT CURRENT
COURANT DE REPOS COURANT DE REPOS
6 T 6 L —
V| = 10V 10 = 200mA

® @ ] ,
—~ 8 —8 i I
< 'Ev < g .
£ € tj = 25°C |
s Ip=0 Eq i L
ot 55 ——— 0 P 55 .
3 Ss |
et M. S . |- i
3% ~ 3§ I 1
RS 3% ! b
cg S 250
So 5 82 s ~tj = 1259C L
153 o
@ § 3 § et —-‘r—_‘
53 33
a0 ago

45 45
0 25 50 75 100 125 5 10 15 20 25

Junction temperature (° C}
Température de jonction

Input voltage {(V}
Tension d’entrée

OUTPUT NOISE VOLTAGE
TENSION DE BRUIT DE SORTIE

s
S Y = 250C
= Ci=0 H
5 >
>
Fa \N..
o3 g1 b
o5 0
©
=@
=3
%
>8
83
z8
2
0,01
10 100 Tk 10k
Frequency (Hz}
Fréquence

12/18
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SF.C 2309 R

ELECTRICAL CHARACTERISTICS  (Notes 1,2)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

VALU
PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES  luniTs
P, M YMBOLE! E.
ARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN | TYP. IMAX. UNITES
Y .. = 25°C 48 | 505 | 5,2
Qutput voltage range v by
Domaine de tension de sortie o
TV o« VI €25V 4,75 | 5,25
5mA < lg < 1A |, P<C20W
Line regulation
Coefficient de regulation KV 7V Vi< 2BV 4 50 mv
en fonction de la tension d’entrée i ! ti — +25°C
Load regulation t. _ 4+950C
Coefficient de régulation KV o ] - 50 | 100 mv
en fonction de la charge 5mA < lp < 1.5A |
;; S
? |
Quiescent current { . ! !
Courant de repos B TV o< Vi< 25V 5.2 10 mA 1
| !
J
7V g V] g 25V 0.5 i
Quiescent current change N o i mA |
Variation du courant de repos B T ; !
BmA < 1o < 1A ! 0.8
— -
Qutput noise voltage v 10Hz < f <« 100KHz
Tension de bruit en sortie NO tamb = +250C 40 Y
| . T
! Long term stabifity K !
i Stabilité dans le temps VH } 20 ‘ mv
| : I DU

NOTE 1 - Unless otherwise specified, these specifications apply for 0°C < tj < +125°C Vi = 10V, Ig =05bA.

Sauf indication contraire, ces spécifications sont applicables pour 0°C < 1) <g¢125°C V; =10V, Ig=05A

NOTE 2 - Ry J-case =3°C/W (typ.)

13/15

481




SF.C 2309 R

MAXIMUM AVERAGE POWER DISSIPATION PEAK QUTPUT CURRENT
PUISSANCE MOYENNE DISSIPEE MAXIMALE COURANT CRETE DE SORTIE
50 4 ] ‘
Vo = 45V |
= 20 -
g N\ Infinite heat sink < 3 ‘4\
£ 10 X‘, di infini o L
58 = £5 [ 250C
2 =8 t =
i I ey sy |
53 ﬁ%’.s@k = \ 5%
f 77
5 5 ) " Usey \\ \ g5 ! >
8 \\ a8 tj = 126°C
ad
T E=No heat sink N X
—Sans radi: N ‘|‘
0.5 + t N Y 0 . -
25 50 75 100 125 150 5 10 15 20 25\/) 30 35
Ambient temperature (°C) Input voltage (
Température ambiante Tension d'entrée
DROPOUT VOLTAGE DROPOUT CHARACTERISTIC
DIFFERENCE DE TENSION CARACTERISTIQUE DE
ENTREE-SORTIE MINIMALE DECROCHEMENT
2R T 5, T
2 Vo < 100mV 10 = 1A
Z5 5 ii 1}A
—a Qo = —
B¢ T ——o 2
=R 2
g8 ., —— 10 = 500mA ge 5
D 5 LA N G &
£33 [ — F E=8"]
T Sg
5= 2 5c t = 1269C / tj = 259C
S ! 28 i / j
£3 [~ E— 52 45
38 +‘ 55 4 y
38 05|O:ZOOmA 38 //
R ) - —
3§ g = 20mA io =0 —
=s | | /
0 4
0 25 50 75 100 125 [ 6 7 8
Junction temperature (° C) Input voltage (V)
Température de jonction Tension d’entrée
RIPPLE REJECTION OUTPUT IMPEDANCE
TAUX DE FILTRAGE IMPEDANCE DE SORTIE
1
100 A l 10 i = 1oV
tamb= 25°C]
. 74 tj = 259C s
faz] b pet-d
80 S
E @
< _//\i\_.l\ Eg 100
Sy tj = 126°C S 7
BY ! \\ s 7
25 60 £S 7
[ g 74
23 53 10 = 20ma_L /.,
1 (o]
2 x a3 10
b%E a0 F—lp = 200mA s — : ”
Vi = 10V \ o= 1o = 500mA
F—avy = 3vpp ‘i
20 | | 102
10 100 1k 10k 100k 1M 10 100 1k 10k 100k 1M
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